OptiChe komunikacije
Predavanje 13:

Svetlobni sprejemniki
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V svetlobnem sprejemniku pride do izraza zrnati (kvantni) znacaj
elektromagnetnega valovanja:
f|Hz|=v|Hz|= frekvenca svetlobe

hc
W .=h f =—— =energiia fotona
/ / A gija J h~6.626-10"Js = Planckova konstanta

V podrocju svetlobnih frekvenc je praktiCcna merska enota za energijo
fotona elektronski volt [eV]:
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Toplotni sprejemnik
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Fotovoltaicni rezim
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A log N, Zrnati Sum:
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a\(/)eglobna Fotodioda Ojacevalnik
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Toplotni sum ojacCevalnika je dosti vecji od zrnatega suma elektronov:
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Sum sprejemnika s PIN diodo
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Svetlobni sprejemniki z ojacanjem
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Avalanche Photo Diode
Ojacevalnik
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Si 1.11eV | 850nm | 1.46eV |~150V | ~100 | ~60 fotonov/bit

Ge 0.67eV [1310nm|0.95eV | ~30V | ~10 [~500 fotonov/bit
InGaAsP | ~0.75eV | 1550nm | 0.80eV | ~70V | ~20 |~200 fotonov/bit

Lastnosti APD sprejemnika
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